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Urzadzenie do wykrywania przedmiotéw z materiatéw przewodzacych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wykrywania przedmiotow z materialéow
przewodzgcych.

Znane jest urzadzenie do wykrywania przedmiotow z materiatu przewodzacego w $rodowi-
skach nieprzewodzacych, w ktérym cewka nadawcza zasilana jest pradem zmiennym o stalej
czgstotliwosci, zas cewka odbiorcza poprzez wzmacniacz polaczona jest rejestratorem, przy czym
obie cewki sg wzglgdem siebie usytuowane ortogonalnie. Urzadzenie to nie nadaje si¢ do wykrywa-
nia przedmiotéw z materiatléw przewodzacych w osrodkach innych niz nieprzewodzace.

Urzadzenie do wykrywania przedmiotéw z materiatéw przewodzacych sktadajace si¢ z wielo-
warstwowych indukcyjnych cewek nadawczej i odbiorczej rozmieszczonych wzgledem siebie orto-
gonalnie, przy czym cewka nadawcza zasilana jest pradem zmiennym o stalej czestotliwosci, za$
cewka odbiorcza przez wzmacniacz potaczona jest ze wskaznikiem wedtug wynalazku charaktery-
zuje si¢ tym, ze obie cewki umieszczone w ekranach elektrostatycznych potaczonych elektrycznie ze
sobg, przy czym korzystnie mi¢dzy kazda z cewek a jej ekranem znajduje si¢ dielektryczna masa
uszczelniajgca. Poszczegblne warstwy zwojow cewek oddzielone sa od siebie przekladkami z
dielektrycznego materiatu.

Wysokos¢ uzwojenia cewek jest co najmniej trzykrotnie wi¢ksza od jego szerokosci. Cewki
maja jednakowe Srednice rowne potowie odleglosci migdzy nimi. Rozwiazanie wedtug wynalazku
umozliwia wykrywanie przedmiotéw metalowych w oérodkach stabo przewodzacych takich jak
woda morska.

Zastosowanie przekladek migdzy warstwami zwojéw oraz odpowiedni stosunek wysokosci
uzwojenia do szeroko$ci wplywa na zmniejszenie pojemnosci cewek, co poprawia czuto$é urzadze-
nia, za$ odlegtos¢ mi¢dzy cewkami dwukrotnie wigksza od ich jednakowych $rednic zwigksza
wykrywalno$¢ przedmiotéw o wymiarach zblizonych do tej $rednicy.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykladzie wykonania na rysunku przedstawiajacym
schemat urzadzenia. Jak pokazano na rysunku, cewka nadawcza 1i cewka odniorcza 2 posiadaja
po dwadziescia warstw uzwojenia wykonanego z izolowanego drutu miedzianego o §rednicy 1 mm,
oddzielonych od siebie przektadkami 3 z preszpanu. Cewka 1icewka 2 umieszczone sa w ekranach
elektrostatycznych 4 z folii miedzianej, potgczonych ze soba przewodem 5. Pomiedzy cewkami 1i 2
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a ich ekranami 4 znajduje si¢ masa uszczelniajaca 6 z zywicy poliesterowej. Cewki 1 i 2 maja
jednakowe $rednice zewngtrzne rowne 60 cm i 54 rozmieszczone wzglgdem siebie ortogonalnie w
odlegtosci rownej 120 cm. Nadajnik 7 zasila cewkg¢ nadawczy 1 pradem zmiennym o statej
czg¢stotliwosci, zas cewka odbiorcza 2 poprzez selektywny wzmacniacz 8 potaczona jest ze wskazni-
kiem 9 w postaci oscvloskopu. Przeptyw prgdu zmiennego o stalej czgstotliwosci przez cewke 1
- powoduje powstanie wokot niej zmiennego pola magnetycznego. Pojawienie si¢ w zasiggu tego pola
przedmiotu wykonanego z materiatu przewodzgcego powoduje odksztalcenie linii wytworzonego
pola magnetycznego, co z kolei powoduje indukowanie w cewce odbiorczej 2 sily elektromotory-
cznej stanowigcej sygnat przekazywany przez wzmacniacz 8 do wskaznika 9.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do wykrywania przedmiotéw z materialéw przewodzacych skiadajace si¢ z
wielowarstwowych indukcyjnych cewek nadawczej i odbiorczej rozmieszczonych wzglgdem siebie
ortogonalnie, przy czym cewka nadawcza zasilana jest pradem zmiennym o stalej czgstotliwosci,
za$ cewka odbiorcza przez wzmacniacz pofaczona jest z wskaZnikiem, znamienne tym, ze obie cewki
(1) i (2) umieszczone sa w ekranach elektrostatycznych (4) potaczonych ze sobg elektrycznie, przy
czym korzystnie migdzy kazda z cewek (1) i (2) a jej ekranem (4) znajduje si¢ dielektryczna masa
uszczelniajaca (6).

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze poszczeg6lne warstwy zwojow cewek (1)1 (2)
oddzielone s od siebie przektadkami (3) z dielektrycznego materiatu.

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze wysokos$¢ uzwojenia cewek (1) i (2) jest co
najmniej, trzykrotnie wigksza od jego szerokosci.

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze cewki (1) i (2) maja jednakowe $rednice
zewngtrzne, rowne potowie odleglosci migdzy nimi.
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